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(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISELAWA STASZICA, Krakow
(72) STALA ROBERT

(54) Sposoéb symulacji i uktad do symulacji
charakterystyki prgdowo-napieciowej ogniwa
fotowoltaicznego

(57) Sposdb symulacji polega na podaniu z zasilacza sterowanego
do odbiornika, pradu ogniwa bedacego funkcjg napiecia ogniwa
dla zadawanych wartosci pradu zwarcia i napiecia ogniwa nieob-
cigzonego. Warto$¢ pradu ogniwa steruje sie za pomocg zespotu
sterujacego, w ktérym mnozy sie warto$¢ sygnatu pradu zwar-
cia (SI. ) przez iloraz roznicy pomiedzy sygnatem napiecia ogniwa
nieobcigzonego (SU, ) a sygnatem napiecia ogniwa (Suy,) dzielo-
nej przez réznice pomiedzy sygnatem napiecia ogniwa nieobcia-
zonego (SU,, ) a sygnatem napiecia ogniwa (Supv) mnozonym przez
wspofczynnik wzmocnienia, przy czym napiecie ogniwa mierzy sie
na wyjsciu zasilacza sterowanego i sygnat napiecia ogniwa (Supv),
odpowiadajacy jego wartosci, podaje sie do zespotu sterujacego,
natomiast warto$ci sygnatow pradu zwarcia (SI, ) i napiecia ogniwa
nieobciazonego (SUoc) zadaje sie w zespole sterujacym. W ukfa-
dzie zespodt sterujgcy ma zadajnik napiecia ogniwa nieobcigzone-
go (ZU, ), pofaczony z pierwszym wejsciem elementu mnozace-
go (4), oraz ma zadajnik pradu zwarcia ) potaczony z pierwszym
wejsciem pierwszego sumatora (1) i rownoczesnie z pierwszym
wejsciem drugiego sumatora (2), ponadto wejscie pomiarowe (weS)
zespotu sterujgcego pofgczone jest z drugim wejsciem pierwsze-
go sumatora (1) i rownoczesnie poprzez wzmacniacz (5) z drugim
wejsciem drugiego sumatora (2), natomiast wyjécie pierwszego
sumatora (1) potaczone jest z pierwszym wejsciem elementu dzie-
lacego (3), a wyjécie drugiego sumatora (2) potaczone jest z drugim
wejsciem elementu dzielacego (3), zas wyjscie elementu dzielgce-
go (3) potaczone jest z drugim wejsciem elementu mnozacego (4),
przy czym wyjscie elementu mnozacego (4) jest wyjsciem zespotu
sterujgcego.

(2 zastrzezenia)
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1) NAWROCKI PIOTR, Inowroctaw
(72) NAWROCKI PIOTR

4) Sposob oraz uktad zabezpieczenia kart
elektronicznych

(57) Sposéb oraz uklad zabezpieczenia kart elektronicznych
zwhaszcza poprzez uktad zamkniecia oraz otwarcia obwodu po-
miedzy chipem mikroprocesorowym, a anteng nadawczo-od-
biorcza, celem umozliwienia kontroli komunikacji z czytnikiem
dokumentéw zblizeniowych, w ktorym uktad zamkniecia oraz
otwarcia obwodu pomiedzy chipem mikroprocesorowym ztozony
jest z chipa mikroprocesorowego (3) anteny nadawczo-odbior-
czej (2) oraz warstw zabezpieczajacych uktad (1) zas pomiedzy mi-
kroprocesorem (3) a anteng nadawczo-odbiorcza (2) usytuowany
jest mikrostyk (4). Chip mikroprocesorowy (3) uruchamia sie po-
przez dotkniecie przetacznika (4) i zamkniecie obwodu mikrosty-
kiem/przetacznikiem, umozliwiajac wymiane sygnatu i danych po-
miedzy czytnikiem i dokumentem mikroprocesorowym, przy czym

mechanicznie otwarcie mikrostyku (4) uniemozliwia wzbudzenie
anteny i wymiane informacji.
(6 zastrzezer)

( — 3

g
\

j\
N\

Al (21) 398066 (22) 20120210

(51) GO9F 3/02(2006.01)
B29C 67/20(2006.01)
B32B 3/26 (2006.01)

1) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
GARBACZ TOMASZ

Zeton reklamowy porowany

(57)  Zeton reklamowy porowany wykonany z tworzywa termo-
plastycznego metodg wtryskiwania porujacego z zastosowaniem
wtryskarki, formy wtryskowej wielogniazdowej ma strukture
gradientowa litg i porowata, przy czym struktura lita obejmuje
powierzchnie zewnetrzng zetonu reklamowego, przy czym struk-
tura porowata znajduje sie bezposrednio pod litg powierzch-
nig (1) zewnetrzng, za$ struktura porowata sktada sie z warstw
poréw o zmiennych rozmiarach, warstwy poréw (2) o najmniej-
szych rozmiarach s usytuowane blizej powierzchni zewnetrznej,
za$ warstwa poréw (3) o wiekszych rozmiarach jest usytuowana
gfebiej od powierzchni zewnetrznej. llo$¢ poréw o réznych roz-
miarach - stopiert sporowacenia w zetonie reklamowym wynosi
zazwyczaj do 35% lub wiecej. Zeton ma zmatowiong powierzchnie
0 wartosci do 20% oraz zmniejszong twardos¢ powierzchni, wyni-
kajaca z obecnosci pordw, znajdujacych sie bezposrednio pod po-
wierzchnig zewnetrzng zetonu reklamowego.

(2 zastrzezenia)
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(71)  NOWAKOWSKI KRZYSZTOF RGB TECHNOLOGY
SPOLKA CYWILNA, Bolkowo;
MALYSZEWICZ WOJCIECH RGB TECHNOLOGY
SPOLKA CYWILNA, Kukinia;
STROZYNA PIOTR RGB TECHNOLOGY
SPOLKA CYWILNA, Ustronie Morskie

(72) NOWAKOWSKI KRZYSZTOF; MALYSZEWICZ WOJCIECH;
STROZYNA PIOTR



